Mikroschritt-Leistungsendstufen

- Passende Isolier-Warmeleitfolie

(siehe Zubehor)

Kompl. Info im Internet:
www.nanotec.de

IMT-901 Mikroschritt-Treiber

Der IMT-901 ist ein Mikroschritt-PWM-Konstantstrom-Treiber. Sinusahn-licher
Mikroschritt wird hardwaremaRig im Baustein IMT 901 erzeugt und durch
Impulseingdnge am Leistungsausgang zur Verfiigung gestellt.

@ nur 1 IC fir Leistung und Logik (bis 2,5A/Phase)
reduziert erheblich den Platzbedarf, Bestlickungsaufwand u. somit
die Kosten eines kompl. Mikroschritt-Treibers bei einem Minimum an
externen Bauelementen und einem Maximum an Funktionen

@ 1/1-, 1/2-, 1/4-, 1/8-Schrittumschaltung ermdglicht eine individuelle
anwendungsbezogene Mikroschritt-Umschaltung mit ruhigem, gleich-
formigen Laufverhalten und reduzierten Systemresonanzen

@ Stromreduzierung oder Stromnullung reduziert bzw. eleminiert die
Verlustleistung u. Erwarmung im Motorstillstand

fop view Vers. Spannung V¢c: 55V
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7, TH—= ohne/mit
-1 Kuhlkérper
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Mikroschritt-Leistungsendstufen

IMT-901
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Elektrische Kennwerte 2 (Ta=25°, Vg =5V, Vjy=24V)

TEST
CHARACTERISTICS SYMBOL[CIR- | TEST CONDITION MmN, | TYR. | MAX
cur
NF Terminal Current e SOURCE TYPE - 170 -
(0SC Frequency Tosc Cosc=0.00330F 25 a4 62
Qutput Upper Side Vaur vs 08 A 18 | 22
lour=0:
Voltage ower Side Vsar iz 11 15
2W120| Wi2o | 120 100
Wizo| - - - 100 -
AB 2W1-20| W12 —_— 86 o1 %6
CHOPPING [2Wi2o| - — lvecron o082 78 83 a8
CURRENT  [9W120| Wi2o | 120 oo 00aE |_664 | 714 | 764
{Note 1) 080~ i
2Wizo| - , 505 | 555 | 605
2Wi-20| Wi2e 35 20 45
oWizo| - 15 20 2
2 Phase excitation mode VECTOR g 141 g
20-0%8-178 , 0 ,
2016278 32 72 12
30-216-378 ';EF :)Né:: 24 4 104
Feed Back Voltage Step AVie ao-aearE | o 53 95 133
2645858 | o oggépF 87 127 167
20-5/8-6/8 54 124 164
20-6/8-178 120 160 | 200
v R=202. V0V , 03 -
i C.~15pF 22
5
L1 [CK~Output
o 27
Output T, o 54
Switching Characteristics b (OSC-Output 63
— 20
L1 RESET-Output
[ 25
o ENABLE~Output 50
Tore 60 ,
Output Leakage Upper Side low v, =30V - 50
Current Lower Side lou - - 50
Vor 0; OpA ) V.
Output Voltage e s 45 9 —
Vor o I o=-40pA GND | a1 05
Note - Maximum Current (6-0) - 100%
2W1-20; 2W1, 2 phase excitation mode
W1-201 W1, 2 phase excitation mode
1-20: 1, 2 phase excitation mode

TEST
CHARACTERISTIC SYMBOL |CIR- TEST CONDITION MIN.| TYR | MAX. | UNIT
cum
High | Vin s M1, M2, CWICCW, REF IN 35 Ver
____ 404
Input Voltage ENABLE, CK1, Ck2 v
Low | Mo GND 18
RESET 04
Input Hysteresis Voltage Wy - 600 - m
hra-1qm) M1, M2, REF IN, ENABLE - 100 | na
V=50V
Input Current [ RESET, V=0 V w0 | =0 | 100 | pa
INTERMAL PULL-UP-RESISTOR
[ SOURCE TYPE, Vi =0V - 100 | na
Output Open
Vee | lee ﬁ!égf H ENABLE : L - 10 | 18
(2,1 - 2 Phase exciation)
Quiescent Current W, leoces Outpul Cpen (W12, 2W1-2
e Phase Exciation) 10 | 18 ma
RESET : H ENABLE : L
Vee locs RESET : L. ENABLE : L - 5 -
[ - |RESET :H,ENABLE: L - 5 -
REFINH |2 Phase excita-
c ViF) Output Open | tion, Ryr =07 0, | 072 | 08 | 088 v
Rederence: Vollage REF INH Cosg = 0.0033uF
ViFy Output Open 045 | 0.5 | 055
Cutput Differencial Al BIA -10 10 %
Cogc= D.0033 pF, Ry = 0.8 00,
Vary - Ve Aie VnryVuri 56 | 63 | 0| W
Cosc = 0.0033F, Rys = 0.8 2,
Vougmo) lgy = -40pA 45 | 48 | Ve | mv
Cutput Voltage -
Vonmay Ly = -30pA GHD | 01 | 08 | my
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